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Abstract (en)
In the current generator circuit a first current mirror (MP1,MP2) is formed with two circuit branches intended to be connected between two supply
terminals (VDD,VSS). Ends of the branches comprise transistors (MP1,MN1;MP2,MN2) of opposite conductivity types connected in series. The
second current mirror (MP1,MP3) generates an image (13) of the current (11) flowing in one of the branches. An active component (MN4) forming a
variable conductance is mounted in series with the branch and is controlled in such a way that its value varies linearly with the current image (13).
This conductance thus carries a current whose strength depends solely on the technological characteristics of the active component.

Abstract (fr)
Dans ce générateur un premier miroir de courant (MP1, MP2) forme deux branches de circuit destinées a étre connectées entre des bornes
d'alimentation (VDD, VSS). Chacune des branches comporte des transistors (MP1, MN1; MP2, MN2) connectés en série et de types de conductivité
opposés. Un second miroir de courant (MP1, MP3) engendre une image (i3) du courant (i1) circulant dans l'une des branches. Un composant actif
(MN4) formant une conductance variable est montée en série cette branche et commandée de telle maniére que sa valeur varie non linéairement
avec l'image de courant (i3). Cette conductance est ainsi parcourue par un courant dont l'intensité dépend uniquement des caractéristiques
technologiques du composant actif. <IMAGE>
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